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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data hasil karakterisasi artegangan (I — V)
dan respon fotodiodschottky dapat disimpulkan bahwa:
1. Responsivitas dan efisiensi kuantum fotodiodehottky Au/n — GaN
berbanding lurus secara linier terhadap tegangan.
2. Tinggi penghalang barrier) dipengaruhi oleh arus penyinaran yang
disebabkan oleh adanya pembawa muatan akibat adaeygi foton yang

diberikan pad&aNdengan rentang 300 — 375 nm.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian inmupe mengajukan saran
untuk penelitian selanjutnya, yaitu mengganti metpdmbuatan kontak metal —
semikonduktor atau mengganti material yang digunakatuk pembuatan

sambunganjnction) metal — semikonduktor.

36



